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ElL objeto de la presente solicitud de patente de in
venciln se raofiere & un generador mixto de unidn lfquida pa.
ra conversifn de enorgfe solar en energia térmica y eléotri.
oa simalténeamento,

Son conocidos los inconvenientes, tanto téonicos op
mo econdmicos, que presentan los @istintos sistemns de CONe
verpldn de enerzis solar, entre los que pe rueden citar, por
ejemplos

- Sintemas que genoran de un wodo directo energia -
elotrica, con desaprovechamiento de parte de la
enorgis molar.

- Sietemas para aplicaciones de uso doméstico que -
requieren dos superficles, una pars gencrar oner-
gia aléotrica y otra para gemerar energiz térmica,
aumentando conseouentemente la superfiocie total .
requoerida,

- Sistemas gue gemeran energia eléotrioca y qQue o=
quieren un tratamiento de processdo teonollégioco -
del gemiconductor a utilizar,

Qon ol sistena generador mixto objeto de la presen
te invencifn se obtiene, con una sola superfioie, un aprove-
chamjento total del espectro solar y no ser necesaric un pro
vegado eppecial del semiconduotor,

Esencialmente cate gonerador mixto estd basado en -
dos efeoctos, uno segin una lente de Fresnel - ya conooida, y
otro une ofluls de unibn 1{quida que se basa en 1a interfase
gemiconductor - elfotrolito 1{quido.

Para uns mejor comprensidn del objeto de la patente,
serd desorita a continumoldén haclendo referenciz a las figue
ras adjuntas en las que ruede apreciarse que ol generador nix
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to entd constituido esencialmente por elementos podulares,
acoplables entre si, tanto para aprovechamiento de 18 ener—
gin eléotrica genereda como de la energfe t&rmioa,

En la figura 1 se ha representado une de estos umé-
dulos {1) formedo por un hezaedro} on una d& pus carss y en
su parte frontal lleva una lente de Fresnel (2) de goometria
oiroular y faotor de concentracidn varisble y 8deoundo &l -
objeto de lu invencidn, Iste detelle de geometrla olrcular
y faotor de oconcentracidn variuble puede apraciarse en 18 -
figura 2,

En la figure 1 puede apreciarse un semiconductor -
(3) formado por un disco circuler cuys dimensién viene de-
terminada por el faotor de comcentracifn, anteriormente aie
tado y la corriente eldotrics final deseads. El contro-sleg
trodo (4) pucde ser de platino u otro metal inerte. Ls cube
ta (5) oontenedor del 1{quido - que tembién sirve de tubiew-
ria « estd formeda por un tubo metdlieo con el fondo aisle~
do térmicaments y eléotricamente. Un detalle de la cubett -
(5) contenedor del liguido puede spreciarse en la fig. 3, ~
en la que se ha representado una ventana (6) de vidrio trang
yarente en donde va gitusdo el semiconductor y el anillo
del ocontraelectrodo. (Ko representados en la figurs), Bl -
resto del material ee opaco, con sbjeto de oblener un mejor
aislanmiento, y el fondo es una placa de pldstico, Dimensioe
nalmente el canal tendrd un especoxr de 1 om.

Al entrer ol 1iquido o electrolito se efeotia que
por unz de sus booas bafia el semiconductor y el contraeleo-
trodo producidéndose una energfa eléotrica y al mismo tiempo
el aleotrolito se caliente. Este eleptrolito dedbe ser acuoso
Y el calor absorbido por ol mismo ss puede utilisar a travée
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de an intercambizdor de oalor, oirculando el electrolito en
un oirenito cerrado,.

En la fig. 4 se ha ropresentado un gréfico en el -
gue g6 indicn como sl sistema aprovecha la totslided del es

5« poctro solar en conversién elfotrica y térmica. Dicha grifl
es egtf confizurada para un samiconductor tipico (tal como
silivie) y un elecirolito acucso. fn laz lfnea horizontal se
ba reflejado la longitud de onds de la radtacidn (1 4 m).
En 1a linea vertical se indica la intensidaed de 12 radifie—

10; o1dn golar pars 1a curva de trazos, la de absorcidn del sie
licio por una 14nca contfinua, y la de shbsorciln de mgua por
ung linea de puntos y deyas.

Kl semiconducter de siliclo en este caso abasorde -
aproximademente el 50% de la radiacién solar, L& 1,1 4 m

15. pura convertirla en esmergfa dléotrica. ElL eleotrolito acuow
£0 absorbe toda la radiseiln solar con longitud de onda X >
112 A my 1 resto de le radimciln solar cslienta el semicon
ductor que ¢g a su vez refrigaorade por el electrolito an -
ciroulaciln, con lo oual, bien tbrmica o bien eleotrf{ecamsn.

20, te se aprovecha toda la energiz solar,

Desorita suficientemente la naturaleze de la inven
o4én, se have constar gue las disposioiones anteriormsnte of
tadas pon susceptibles de modificaciones de detalle siempre
gque no alteren &l principie fundamentel de la patente, rei-

2%: wvindicindose con arreglo a las signtentes notas,.

El selicitante se reserve ol derecho de extender -
esta demands & pafsen extranjeros, reivinficando la misma -
prioridad de la presente solicitud sl amparo del Convenlo -
Internacional parn la proteceiln de la Propiedad Industrial.:

30, Iguslmente el solicltante se reserva el derecho de



4.

introducir en la presente invenocidn cuantos perfecoionawion
tos sobre la misma puedan derivarse, mediante la solioitud -
de los corresponfiientes Certificados de Adioidn en la forme
sofialada por la Ley.

Se 5o 24

La Patante de Invencidn que se solicite por wveinte
afios, pere Hopafin, de acuerdo ocon ls vigente Legislacidn, de
berd recaer sobres"GENERADOR MIXTO DE UNION LIQUIDA PARA CON
VERSION, TERMICA Y ELEOTRICA, DE ENERGIA SOLAR®, segin las -

10+ careotorinticas esenciales de lss siguientes:
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REIVINDICACIORES
18.~ Generader mixto de unidén 1liquida para conver—

gidn, térmica y eléctricm, de energia solar, ceracterizados
por estar formado pox un concentrador de Fresnel en combina
¢ién con una célula soler de unién liquida con electrolito
fluyente en eircuito cerrado y un semiconductor que puede =~
sexr monocristal, policristal o pelfcula delgrda, dicha celun
la solar genora eleotricidad y aprovecha la energfa térmica
mediante dos pﬁoeesoo, uno de ellos por sbsorceidn de lg = ~
energia solar por el electrolito, y el otro por la refrigerg
elén producida por el mismo electrollio.

23,~ Generador mixto de unién liquida para conver—
gidén, térmica y eléectrica, de energfa solar, conforme la --
reivindicacién 1, caracterizado esencialmente por generar un
fluido caliente a alta o baja temperatura en dependencia de
la lente o factor de concentracidn del concentrador.

3%.~ "GENERADOR MIXTO DE UNION LIQUIDA PARA CORVER
SION, TERMICA Y ELECTRICA, DE ENERGIA SOLAR".

Segfn queda sustancialmente deserito en la presen-

oo-/--o
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te memoria que consta de sceis hojas escritas a méquina por ~
upa sola cara y aconpaiade de dibujos.

¥adrid, 13 FEB,i578

FABRICA ESPAROLA MAGNETOS, SeAe

PePe




466 92%

FABRICA ESPANOLA MAGNETOS S.A. HOJA 1

Firmale: bl Loleres Jerguora



Y66.92F

FABRICA ESPANOLA MAGNETOS S.A. HOJA 2
/
]
!
|
!
/ _
g / 6
3 3
~
\\
I 1 T = ’
03 15 A (um)




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



